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KP-H InGaAs光电二极管

KPDEH16L-CC1D

本产品为可对应35GHz带宽的InGaAs光电二极管。透过一体化的集
成透镜, 有效确保了光学校準公差±30μm, 使激光更易于入射。此Co
C产品的高频基板是专为本光电二极管特制而成,因此也提升了产品的
易用性。
特徴

特点

对应35GHz带宽 (仅限与市售跨阻抗放大器并用时)
透过一体化的集成透镜, 实现了40μm的光接收尺寸
安装於专用高频基板以增加产品易用性

应用

400GbE（PAM4）／100GbE
400Gbps／200Gbps／100Gbps Digital coherent system

封装

CoC
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最大额定值

项目 符号 额定值 单位 备考

反向电压 VR 5 V -

反向电流 IR 5 mA -

最大光输入功率 Pimax 5 mW -

正向电流 IF 5 mA -

工作温度 Topr -40 to +85 ℃ Avoid dew condensation

存储温度 Tstg -40 to +85 ℃ Avoid dew condensation

电子和光学特性 (Ta=25℃ VR=2V unless otherwise noted)

项目 符号 Min. Typ. Max. 单位 备考

光接收尺寸 S - 40 - µm -

检测波长 λ 900 - 1700 nm -

带宽 BW - 35 - GHz

RL=50Ω,λ=1550nm, Pin=0dBm,
Small signal modulation
with TIA

响应率 R - 0.7
0.6 - A/W λ=1310nm

λ=1550nm

暗电流 ID - 20 - nA VR=2V
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